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Miiasir materialgtinashgin aktual problemlarindan biri halkogen komponentli
yarimkegiricilarin nazik tebagalerinin sads va iqtisadi cehatdan sarfali texnolo-
giyasinin islanmasi va tekmillagdirilmesidir. Bu metodlardan biri nazik
tebagalarin sulu mahluldan kimyavi ¢okdiirme metodudur. Mahluldan kimyasvi
cokdiirme metodunun perspektivliyi miirakkeb yarimkegirici materiallarin
tobagalarinin alinmasi, miixtslif yarimkegirici bark mahlullarin alinmasi, aktiv
agqarlarin daxil edilmasi, nazik tebagsli kompozitlerin alinmasi, ¢ox tabagali
strukturlarin hazirlanmasi, elektrik kontaktlarinin formalagmasi, eyni bir
texnologiya ils reallasdirmaq imkanlari, massiv altliq izarinds eyni materialin
nanodlgiili tabagalerinin epitaksiya imkanlari, mikro ve nano materiallarin
alinmasinda tetbigi. Bu metod miixtalif metallarin unikal xassalsre malik
halkogenli birlasmalarinin boyiik sathlardan nazik tabagalerini seriya saklinda
samorali istehsalim reallagdirmaga va bu materiallarin miithiim xassalsrinin
totbiq oblastlarini genislondirmaya imkan verir. Son dévrlarda xassalari
gabagcadan verilan va yiiksak takrarlanmaya malik tebagalarin alinmasinda bu
metodun tadbigindaki mahdudiyysti aradan qaldirmaq iiglin bas veran
proseslarin mexanizminin dyranilmasine magsadyénlii yanagma prinsipi islanib
hazirlanmigdir.

Mahluldan kimyavi va elektrokimyavi ¢okdiirma tisulu ile miixtalif tarkib va
galinhigli(0.5-2.0 mkm) ZnS;.,Tex nazik tabagalarinin alinmas) texnologiyasina
va fiziki-kimyavi tehlilina hasr olunmugsdur. Buradan nazik tabagslsrin va
onlarin asasinda hazirlanmis strukturlarin spektrin gériinan oblastinda ytiksak
fotohassashgini, elacade digar parametrlarinin an alverisli (maksimal) giymat-
lorini temin edsn optimal terkibkimyavi vo elektrokimyavi ¢okdiirma
rejimlarinin secilmasi asaslandiriimig, sulu mohluldan ¢6kdiiriilma dsulu il
miixtalif altlglar Gizerinde ZnS;,Te, nazik tebagaleri alinmigdir. Istifada
olunmus althglarin sathinin fiziki ve kimyavi ¢cirklonmalordan tamizlenmasi
xiisusi kimyavi asilayicilarin kémayi ils hayata kegirilmigdir. Tadqiq olunan
nazik tabaqalorin elektrokimysvi iisulla ¢6kdiriilmasi otaq temperaturunda
aparilmigdir.
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